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Nowy brand
Nowa strategia rozwoju, VIGO PhO_ton_lCS,
powstanie VIGO US uruchomienie
cleanroomu

_ Nowa hala produkcyjna -
Nowy dziat qgPpi 41 dlSklys. detektorow

_ Detektory VIGO -V . :
Implementacja ponownie na Marsie Z rocznie, ?I_Z‘xi;in'e VIGO

Debiut na GPW technologii MBE misja Exomars

Nowy budynek ®
Detektory VIGO na produkcyjny ®
_ Przeprowadzka do poktadzie tazika ¢ ®
Implementacija Ozarowa marsjanskiego @
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EKSPANSJA MUEDZYNARODOWA POZWALA NA DOPASOWANUJE OHF PODZYAtLt RYNKU 2021
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WYBRANE INFORMACJE

Ticker GPW
Sektor,

VGO
bPr z e my st
nowe technologie
ISIN PLVIGOS00015
Reuters Code VGOP.WA
Bloomberg Code VGO PW

el ektro

Indeksy WIG-Poland, sWIG80, sWIG80 Tota
Return, WIG140,WIGtech, WIGtech
Total Return, INNOVATOR,
InvestorMS

Liczba akcji 729 000 szt.

Kapitalizacja 458 min PLN

rynkowa*

Pozostali/ 52,5%

free float

Free float* 240 min PLN

*Na 16.05.2022; **Akcj e

Danowski;

25 listopada 2014
dzien piler
notowania na GPW

~500 min PLN
kapitalizacja
rynkowa

1.4%
udzi WIGtech

Program Wsparcia Pokrycia
Analitycznego GPW
(IPOPEMASecutities)
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STRUKTURA AKCJONARIATU VIGO SYSTEM S.A.
(NA KONIEC 2021)

B Warsaw Equity Management**

BJozef
B Investors TFI

Pi otr owsKk.i

B Janusz Kubrak
50,6%
Mi rost aw Grudzi €

Osoby zarzagdzaj g
i pozostate nad:z
Pozostali****
PROGRAM MOTYWACYJNY
Program dla Zarzgdu I wybranych kIl u.« ?Z
dodat kowy mechanizm motywujacy w el

o To To I

VUGO S Warsasy BEquify M@nagemeatSA.XdrasHal spabkLi matednée 9, 9%) i

realizowany w latach 2021-2023

ni eodptatne przyznawani e uczestni kom
Ssubskrypcyjnych serii A | B uprawni,a4y
akcj i zwyktych na okaziciela seri. E

WE ASU (4,4%); *** Adam Pigtro
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DYNAMUCZNY ROZWOJ FURMY, OT

TECHNOLOGIE ORAZ POWSTANIE PIERWSZYCH
ODDZYALOW VUGO SYSTEM W AZzZJ( Y C

POLNOCNEJ, SKLONYULY DO STWOR O

GLOBALNEGO BRANDU JAKIM JESTVIGO PHOTONICS

Podjete dzi at ani a:

A Kreacjanowegobrandut aczacego VUGO S P H O T o N I c s

VIGOPhotonics Taiwan, VIGOPhotonics Corp.

A Stworzenie nowego logotypu i systemu

identyfikacji wizualnej
AZastrzezenie znaku st ownego
graficznego VIGOPhotonics
AwWdrozenie nowej identyfikac
trzne,| i

S—— PHOTONICS

A Planowana zmiana nazwy firmy
z VIGO System S.A. na VIG®hotonics S.A.
w czerwcu 2022
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VIGO VENTURES- VIGO WE INNOVATION (VWI) ZALOZENUA UNWESTYCYJNE PORTFOLIO
Inkubator inwestycyjny stworzony przez VIGO System Ai nwestycje | rozwo ] proj ek t, l cznych
oraz Warsaw Equity Group (50:50 joint venture) w 2017 (start-upy, spin-offy) o globalnym potencjale ‘1 Flﬁéﬁ éé

z zakresu produkcji zaawansowanych __

technicznie urzagdzen | Q th'UgtomDot
ZARZAD Aobszary: fotonika, potprzewoe™™s ki, technologie
Wojciech Smolinski kwantowe VISION

Partner Zarzgdzajagcy, Prezes lxarrozzewq%zzania juz wstepnie Zwepra biaiRsPrenon
Marek Kotelnicki I / 1 ub posiadajg dzi atajagcy prototyp

Partner Zarzagdzajacy, Cztonek Abarmjaekuy realizujace samodzi @iD@eﬂlski
lub/i potencjalne wsparcie dla VIGO Photonics Detection

A pojedynczy projekt inwestycyjny do 1 min EUR . ©
RADA NADZORCZA <CD>C|‘] IPCF 2 Ft

Adam Markiel, Dyrektor Inwestycyjny WEG
Adam Piotrowski,Pr ezes Zar zagdu
tukasz PCztkameslkkiZar zagdu

VUGo
4 G

0 =] PHOTON IP

*udzi at VUGO System w spotce VWY wynosi 17 257 szt. o tacznej wartosci 6,09
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PODCZERWUEN WYOSTRZA ZMYSKkY CINTERNETNI@GCJ

MEGATRENDY PHOTONICS
INTERNET RZECZY-NOWA RZECZYWUSWORTORE ] URZ AOV2AENY A DEZEIDAMA. AL Y, PODEJMOWALY DECYBEE U KO
NASZEJ UNTERWENCJY, TRANSFORMUJAC SPOSOB FUNKCJONOWANYJA SPOLECZENSTW!

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU URZADZEN UNTERNET
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SENSORY WYKORZYSTYWANE W IORZADZENYACH

Sensory naciskowe

36,0%

Sensoty temperatury

sensory |GGG 17.3%
Sensory chemiczne || NG 10.2%
Sensory ruchu |GG 8,4%

Pozos tj2¢0%

26,2%
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NOWE TRENDY RYNKOWE WSPUERA

TRENDY POPYTOWE

MOTORYZACJA
Motoryzacja stawia ha IR

W koncernach motoryzacyjnych wzrasta znaczenie
nowoczesnych rozwiagzahn
nowe| generacji, kamery termograficzne, sensory
wewnagtrz kabi nowe.

* Restriction of Hazardous Substances

Z

BEZPUECZENSTWO U OBRO
UR wsparciem dla bezpiecz

Obecna sytuac) a geopolitycz
ot r,z e I ek bez |
obs%m IiEurop;e/anc’h s\godz nq I(r ostqDA

zainteresowanie detektorami przez sektor zbrOJenlowy
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TRENDY EKONOMICZNO - TECHNOLOGICZNE

MUdNYATURYZACJA SYSTEMO
Mi niaturyzacja I Integracj]

Wykorzystanie technologii IR w masowych zastosowaniach

mozI|l i we dzi gdonicznychzuvkd jacdwiw s c a l
(PIC}zmi ni aturyzowanych uktadodow
pasywnych | aktywnych zintegr

ROHS | EKOLOGIA
RoOHSz mi eni a rynek Sredniej p

Unijna dyrektywa RoHS* wpr owadzi ta m. I n.
rt{ecil,» kadwanasooébsawwani ach pr z
Detektory oparte o HgCdTebed g mogt y Dby ¢ st
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SZEROKUE ZASTOSOWANUE SREDNUYEJ PODCZRHGJGN'
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KAZDY OBYEKT O TEMPERATURZE POWYZEJ 0O BEZWZGLEDNEGO EMUTUJE PROMYUENYQOWANUE PO
ODCZYTANE 4 PRZETWORZONE PRZEZ SPECJALNE URZAD-AENY NASISTWREMNMENES ZDVAM TEHEMENEILBEM S A
PROMUENYJOWANYA PODCZERWONEGO. MOZNA JE WYKORZYSTAC W WYUELU DZYEDZYNACH Y BRAN:
PRZEMYSt U TRANDREOGRDNA Y BEZPYUECDENHKRDPWA SRODOWYSKA MEDYCYNA PRZEMYSL KOSM{ CZ NDONSUMENCIIFMCG
A Systemy bezpi ed 2Mknsvanie substancii A Monitorowani eA Bezikwagyjnd badania A Astronomia AElektronika i wurze
do alarmowania o wykryciu wybuchowych, powietrza Krwi o _ typu wearables np.
ni ebezpiecznych takyezya, A Misje kosmiczne g “smatwatche z czujnikiem
np. metanu chemicznych A Monitoring | ak ddalizatorywodddchu wykrywani e gazotwetna, skanery tec
A I ko ai . w wodociaggach | substancji lub twarzy, czytniki linii
Kontrola jakosglnehdefind dnfufidia’ oczyszczalni ah Mongogowadig gowietrza papilarnych
ACzujniki gazoéw, spalin, | , w obiektach medycznych A Internet Rzeczy (oT)
spektroskopia A Systemy wczesnego A Analiza gazébw | |
A . ostrzegania przed (np. pozi omowA kywgnie na AUrzgdzenia do domc
Motoryzacja - systemy namierzaniem CO,) wczesnym etapie testowania jakosci
‘QSE(?\LCC'? | monitoringu markerow choréb powietrza
- nowotworowych A Wykrywanie alkoholu
A Kolejnictwo - kontrola A |
wWystepowania awarii taboru A Analiza i testowanie |
podczas jazdy produkt ow S pozZyWwcC:z
A Kontrola mocy oraz
kal i bracja | aserow

-




WARTOSC RYNKU DETEKTOROW PODCZERWQENNIGO

PHOTONICS

TECHNOLOGUE KONKURENCYJNE U4 RYNKJd PERSPEKTYWUCZNE W ZAKRE SHEZ @ETAKYTAHR GRW NPKAD/C 2V
LASEROW 4 MATERYALOW POLPRZEWODNYKOWYCH)
Ceny
jednostkowe NIR- near infrared . SWIR:- short-wave infrared . MWIR- mid-wave infrared ; LWIR- long-wave infrared
EUR (bl i ska podczeirwier’lxkrétka podcz(:arwie(]ﬁrednia podczeirwier'\()diuga podczer wi en)
1000 T i '
MCT
: 40 min EUR
100 T i Ext InGaAs i
: 30mInEURI |
10 i

1 InGaAs
>100 min EUR

>

1,6 Zakres promieniowania

w
o

*detektory fotonowe
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ORGANIZACJA

TECHNOLOGIA

KOMERCJALIZACJA

Ekspercka kadra- wysokie
kwalifikacje z zakresu
Interdyscyplinarnych dziedzin
wiedzy technicznej

Know-how i 35-letnie
doswi adwzlemarzy
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rozpoznawal nos¢
zbudowany pozytywny
wizerunek firmy na rynkach
globalnych

Unikalna technologia
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PARTNER DLA MYUEDZYNARODOWYCH PRZEDSUJ W%S
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WSPOLPRACA Z GLOBALNYMU4 KORPORACJAMU 4 FYRMAMU SEKTEIRAWBA ZKOMNFCINEENNSTTOW -TEEHP U HU G

Z WYBRANI KLIENCI DLA NAJBARDZYEJ WYMAGAJACYCH
~
a "\ \[l%_
| \K\\ &=
S SAFRAN EMERSON (tesa
Safran Aerotechnics Emerson Electric Co. | ,
(amunicja inteligentna) (przemystowe analizatory gazo Weurnpean Space Agency

TRUMPF
A

CATERPILLAR

Caterpillar TRUMPF
(Systemy Bezpieczenstwa KWIseir)y przemystowe )
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CZYMJEST PODCZERWIHEN JEST DETEKTOR ( NGO 2

PHOTONICS

SCHEMAT PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO JAK DZYALA DETEKTOR?

Dtugosc fali, & [m] Spektrum Swiatt a W|d2|alnegoCqunIkI po_dcz.er.W|_en| Skuplr.laj]ecmymelutnltowz
Kilku detektorach. Energia promieniowania podczerwonego jest w detektorze

WW\/\/\N\MA/\/\ \/ \/\/\/ przeksztatcana na sygnat el ektryczny |
Na podstawie t e] oceny dla przyktadu:
romienie X Fale radiowe

UPROSZCZONY, OGOLNY SCHEMAT DZYALANUA

100 fm 10 pm 100 Lk DETEKTORA PODCZERWIENI (IR)
romieniowanie i
NIR MWIR LWIR VLWIR g dererwone . uzyskanie e
bliska siedni a daleka bardzo daleka P Lt @S pomiaru —
podczer podczer w podczer e MPodczer w — ‘3‘—“’/‘ i oo o
(0771 Lan] (378 L [8 715 Lin] [ 15 7 1000 Lin] i g T
Obiekt/bodziec Reakcja na sygnat Urzgdzeni

I wytworzeni e pr agdzadetektorem
elektrycznego

Podczerwien/ p -arginfrazed p- nielvdacane wone ( UR

ro
gotym okiem prom anie elektromagnet YGERESPZcEZONY °PSDzd AY e EEVORAGWatt em

widzialnym a falami radiowymi. |

AKazdy obiekt o temperatur z e Cleitupezwzgl ec
emi tujag rAmniej -cehteziat aning A wodukawbne w gparciu

o —
s O

promieniowanie elektromagnetyczne.
ACiata o temperaturze pokojowe ]

10 LIM(LWIR). od dtugosci fali podczeraMicemdne materi aty po
_ _ emitowanej przez badany obiekt A dch produkcja wymagaw.hb

APrzedmlo_ty O Wyzsze|] temperatur ze emi t UJApotrzebuja wiecej NdzZastuecnhanol ogi i | ur zadzwen
| O mnil ej] s Zz¢e| dt ugosci falli ( SWUR, MWUY R)  wygenerowanie pomiaru Awysokie parametry uZwf

Aprzyktad: wykrywanie riucvwwkr ywd lorno STV, szyb*»iso“
Aprzyktad: wykrywanie ¢

20




TECHNOLOGYA Y PRODUKCJA FOTONJ CZNYCH\"G@UI

PHOTONICS

FOTONUCZNE PRODUKTY ¢ MATERYUALY PODCZERWUENY ( 9R)
Materiaty potprzewodni kowe Detektor podczerwieni Modut podczer wieni

0 w Zintegrowany system _
O0ryzawierajagcy fot]
e podczer wieni , '

Materiaty o budowie krydbualowanywejp, pkt
» przewodnictwo prgdu el ektemeanznedektr oo
znajduje sie miedzy prpewwdhiakami pr ze

(zwykle metalami), a izolatorami energii promieniowania przetwarzani a s? & -
(wiekszos¢ materiat ow opaczerwohegezw yecmer. g optyke, systemy rozpraszan
Pierwiastki na potprzewodni ki : Rlektmrysing. ger arseneRta I 1 nne komponenty.

galu (GaAg), antymonek galu (GaSh), antymonek indu (InSb).

L ANCUCH WARTOSCYU W PRZEMYSLE PO{KPRZPHWODNNN KOMWYUMMA VU GO DO PRODUKCJY POLPRZEWODNY

Warstwy p 6t pr z e wo geanynk o kuezowych p 6+ pr odw k a & w uwahrut @§ oid u kMiGwvepartych o p ot pr z e wippdsystekny do t gczno s
bezprzewodowej, systemy optoelektroniczne)

1 2

Hodowl a paAdhP zy Epitaksja Processing Packaging Unt egracja z e

Odpowi ednia krystalicznaNaktadaotra, whas$ gt oywarhtw epitaksiglhyeh oraz produkcja Za.ut.omatyzo-vvany mo nt akZo nfphl ! ePtOne NnRo d u 4Ejektronika e k
nastepnie hodowane sag wWiod Pdizeavoward kowy ch o dhicedw wiyethekt or 6w pdpqw&g@ﬂ@i}pgqﬁtw@(q{ph|w.obudowach. zintegrowana z detektorem podczerwieni.
P6tprzewodni ki zt o¥one , pargmetrach. Liczba warstwy ¢ g poprzez szereg proceshd 33kgrgihgnrine tego etPr@dQJKtja;Prz_‘éﬁ’\(/@/ép@cjlaliﬁowanefirmy

hodowane sa na podiozu mdPE€r WYNQSi &, p@yet kil kadchertcznych komponenty (detektor, laser), zdolne do montujace moduty el e

rzetwar zania S nat u opt
z arsenku galu GaAs) lub fosforku indu (InP). P y 9 Pt Yoptéelti@rénRzne.

elektrycznego.



PRODUKTY VUGO SKROJONE NA POTRZEBY M\ﬁle

PHOTONICS

STOTNE POSZERZENYE OFERTY VY4GO DZYEKGHG2 HNWEW TWICE FROMS WRUKTWBLRE 2014

(LABORATORIUM MBE, WYDAJNE MOCVD W DZIALE EPITAKSJI 1}V)

A Produkcj a detlmikmnAssbimGaMCTdedykowanej el ektroni ki, modut 6w detekcyjnych, akces
A Urzadzenia z wysoka czutos$cia w szkInorkdaznm dzwazka essz yeb ksgpéedkitg aw npyars madc il odzoe slt6o t | i

A Customizacja* sprzeda-ok.w 1908 st anowi sprzedaz standardowych produkt 6w.

MCT 111 -V InAsSb Il -V InGaAs EPITAKCJA IllI-V* | VCSEL
Detektor MCT \,[\),?;E,ketgmentowy Detektory InAs  Detektor T2SL Detektory InGaAs @ PHytKL epivt aSﬁLﬁl ne At
Detektory i moduty DdDettekdywjriye,i woldtud ryy adett eekkd yojrrye ,i  wnokdtud ryy iy ts @ kd ejing¢ akwskti 6y ¢

warstwa potprzewodniwlaogwd way ot pmraez e wo d n iwkaa vea way kpodnt aprraz e wo d n imiad wd | vy KOovn prod p r-¥ e we
j est z mat eHgGdaeltelurek MG B/st z mlaAs@nsenekindujub | est z mlaGaAs(arsenekialu  (INGaAs InAsSb) oferowane b e z p.o's.r

kadmowo-r t e c)i owy INAsSb (antymonek arsenku indu ). indu). kl i entom pod produkc
detektor dw/ ch1 p oWl

oraz produkcja SWIR (VCSEL),
w tym lasery VCSEL VIGO:

*reali zacja projektowzprojdekt pwgkhojzokéi paoademotr zeby odbiorcow




ZAPLECZE TECHNOLOGICZNPRODUKCYJINEINWESTYCJE \NIGO

PHOTONICS

NOWY ZAKELAD S
PRODUKCYJNY | S

CAPEX: 41,6 min PLN
Projekt =zako

MATERU BIRAY

FOTONIKI

CAPEX: 21,2 min PLN
Projekt zako

PROCESSINGZ2.0 -

CLEANROOM

CAPEX: 34 min PLN
Projekt zako

23
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“ZAKONCZONA BUDOWA GCMSPARCIRMARROCESSINGU 2.0\]|GO

S

PHOTONICS

CEL INWESTYCJI
1. Zwi ekszeni e powtarzal nosci produkcj i

Technol ogia produkcji chipow detekcyjn

2
3. Obni zeni e kosztow produkcj i
4

Sprostani e najwyzszym wymagani om |
(przemyst woj] skowy, kosmiczny, potprze

ZAKRES modernizacja obecnej hali technologicznej VIGO |
| budowa cleanroomuor az dodat kowe wyposazenie prpg-

CAPEX 34 min PLN

FINANSOWANIE :srodki wt asne, kredyt 2 mln EU
w ramach POIR (6 min PLN)

POSTEP

AKwi eci eqz ak®¥kzenie rozbudowy hali tech
A Czerwiec2021-podpi sani e umowy z olearkoomoayelt a i n
A Listopad 2021 -z akonhnczenie pierwszej fazy budo
cleanroomowychdo uzyt ku

A Gr udzi e fiurughénziehie produkcjiw clean roomie
ALuty2022zzakonczenie YU fazy przebudowy |
A Marzec 2022 z rozliczenie projektu




AUTOMATYZACJA 4§ WZROST MOCY PRODUKCYMII‘G@

PHOTONICS

UNWESTYCJE W ROZWOJ MOCY PRODUKCYJNYCH WOLUMEN PRODUKCJY DETEKTOROW (SZT.)

W 2021 wolumen produkcj i detektordow zwiekszyt sie o 46% r/r do 12,2 tys. szt.
12 207

N a przestrzenl ostatnich 5 |l at VYGO System zainwestowat o o0Kk. 90 ml n

W I 0Z WO | mocy produkcyjnych, nowa organi zacj e I automatyzacj e procesow

przeksztatcajac sie z manufaktury zaawansowanych detektorow w nowoczes

zaktad produkcyj] ny.

Zreali zowane I nwestycje zwielokrotnity moce na Ws_/z(%stklch ucz c h

procesu wytwarzania.: 7 207

A75krotny wzrost potencjatu produkcij.i soczewek,

A2krotnie wiekszdip-chippce montazu > 459

Adkrotnie wieksze moce wirghkndany wani a pot acze

AAz Kot ny wzrost mocy w klejeniu obudow d ktor

All-krotnie wieksze moce hermetyzacji.

Duzy naci sk na organizacje pracy or az 0 ] € t o ma C |
sprawit, ze wzrost mocy | est wielokrot Zy WZr u z

produkciji. 2017 2018 2019 2020

( O
n O
L ~«D

CES
ni e

11 [ ] A4 i []

-~

<
—




NOWY REAKTOR UMOZLYWY PODWOJENUYE IWCDCZY\IIQERE;[)I

PHOTONICS

V4

ViGO POSUADA 3 REAKTORY DO PRODUKCJY MATERUALOW POLPRZEWODNUKOWYCH, Z KTORYCH
PRZEZ AUXTRON, KTOREGO ROZRUCH MUAt MUEJSCE W 20109.
MBE (InAs , InAsSb ) MOCVD (HgCdTe/ MCT) MOCVD (Il -V)

A |l

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY
AZaméwi ony reaktor epitaksjalny do pr&dukcj i materi at ow pot przewodni kowych-0d

AUmowa na dostawe ze sprawdzona firmag AUXTRON: i stopad 2021; k2D83s t arC ZeMml_e~Z"a
ACAPEX: 3,6 mln EUR, tagcznie 5,4 mln EUR z inwestycjami niezbednymi—d0_




NIGO

PHOTONICS

STRATEGIA ROZWOJU




UMOZLUWUENUE DETEKCJU DUGOZLPORGE J SUBST)\NQQ

PHOTONICS

Sensewhat matters

Chcemy umozli wi ¢ detekcje dowolne] substanc) i
Co robimy?

AWymys$slamy, badamy, projektujemy i wytwarzamy wysokiej jakos$ci,h6 z
Jak to robimy?

APoprzez stuchanie | Zrozumienie potrzeb, wspotprace z partner ami
Dla kogo to robimy?

ADlIla pionierskich firm technologicznych, projektantow | |l nt egrato

Jakag wartosc¢c wnosi my?

\

AUmozlI|iwiamy klientom wykrycie zjawisk, pozyskanie danych i dost a




STRATEGIA ROZWOJU VIGO DO 2023 | 2026 N IGO

PHOTONICS

STRATEGIAVIGO 2026 -SZEREG SZANS BUZNESOWYCH POZWALAJACYCH NA REALYUZACIJE AMBUCIY WZROS

A Nowa Strategia VIGO nalata202:2 026 o0gt oszona 16 czerwca 2021
ANowe kierunki dziatan oparte o nowe technologie (zZr6dt aiemwldczer wi eni, system

PORTFEL INICJATYW WZROSTOWYCHzZAKL ADANE SCYEZKY ROZWOJU (MLN PLN) 350
CELE VUGO DO KONCA 2023
AKontynuacja rozpoczetych projektoéw rozwoj owych 300
AROzwOj baz (technol ogi czne)|] I  t ec hnpravzrostewyoh wspol nych dl a ki t yv
poprzez I nwestycje w R&D I uni wer salng I nfrastruktur e 250

ADokonani e, m.in. w oparciu o efekty projektdow R&D, anal | rynkowej ,
perspektywicznych | najl epi ej] rokujagcych i nicjatyw w I od 2026
oraz przygotowanie planu inwestycyjnego niezbedne real i zacj i 200

SZACOWANY POTENCJAL WZROSTOW WYNUKOW ZARYSOW TRATEGHHY

150
A 2021 67/ml n PLN pr 29,bmioRLN BBITDA /Etapk =n

A 2022:.80ml n PLN pr 33,bhmimoRLN BBITDA rozwoj technolo-‘g,iil e cie mal nozi om0
A 2023:100ml n PLN pr Z0 mihRLN EEIDA zrodet promieniowanl ogptoelektronicznych, ukt.
pot przewodni kowych fj oraz matryc podczerwieni X

— Q
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 g NN
mDetektory i nmuDleuteyktMCTy i mMdueyi @UHY-PYo6tprzewadnibkdbwae si eV 685 E|mSJystany PIEy miMatryée

*W 2021 Spotka osiaggneta przychody ze sprzedazy w wysokosScioziel wosmrat PgNj] o0a oernacpbphk. o wiecej o 4, g mln




NIGO

PHOTONICS

DETEKTORY U4 MODUtLY DETEKC




DETEKTORY

ROZWHAZANYA MCT VAU4GO PRODUKTY

Detektory |
wykonanag z
rtec) owy

moduty detekcy] ne pgeN@h St wa
MCItHgQGdTeéelluselvkadmowo -

wieloelementowy

Naturalne wygaszanie rynku MCT z powodu RoHS

Szereg detektordow fotoprzewod?z
I fotowoltaicznych (PV) wykor z
rynku, przygotowywanych pod konkretne wymagania

kIl 1 ent ow.

W _‘/"

Zt ozone struktury
detekcyjne

Zakres promieniowania: MWIR, LWIR.

Reaktor/ metoda produkcji: MOCVD
(Metaloorganic Chemical Vapour Deposition).

Wolumen/ moc produkcyjna roczna:

20 tys. detektorow i modut 6w.

Cena: produkty stosunkowo drozsze sprzedawane w
mni ejszych wolumenach w pordédwnaniu do pozostatych

rozwi azgsrVUyecenal 00k. EURI moduRYNEKZWARTOSC U POTENCJAL*
Sr . woH42W0mMe szt . / Zamowl enli e. 40 min USD, 9% CAGR

KONKURENCJA

Teledyne Judson, Infrared Associates, Hamamatsu**

*Mid-Infrared Photodetectors and Systems: Market Study, 2018

MODULY DE T EINFORNACHeIeIoXUEN::

P dtepor z ewodni Kkowa

@ Ry n ki
(st osowani e

gat ezi a

APLIKACJIE-PRZY KL ADY

Branze

Zastosowania p Techniki wojskowe i militarne,
pr zemyst! e kosmiczne

n wyklaczgnigmni RoHS

kadmu i rteci)

Zastosowania

anali za gazodw

badani e przestrzennego
precyzyjne okreslenie
podczerwonego

skanowani e wiekszych powierzchni
Ssubstancji, gazow, zmian tempere
sortery na liniach produkcyjnych

rozk+t adu
ki erunku 7

Produkty
Y
]l\ systemy do monitorowania emisji na kominach elektrowni

cJ System do wykrywania awarii w

~ 1/

czujni ki do wykrywania wyciek§d

Klienci

Ssprzetu do monitorowan
wysokiej klasy systemo

producenci
producenci



TN

NYCIATYWA DETEKTOROW U MODULOW DETENI(G@YC

PHOTONICS

UNYUJCIJATYWA DETEKTOROW U MODU¢t OW KDLBUIGEZKGDNE] NZYACHHO ZMEONTY A

Uwarunkowania

Naturalne wygaszanie rynku MCT z powodu ROHS. 400
Cel inicjatywy 350
Eksploatacja rynku w fazie jJjego stopniowegoustamgacani czeni a do 2024 poprzez popr .
| eksploracji niepokrytych nisz rynkowych.

Cel rynkowy 500
AUmocnienie pozycji w s &gHSmowe pracésy napbdeane modukty MAT i nowe produkty

MCT na nowych procesach). 250
AEkspansja do USA w tym na rynek zaméwien rzadowych (wojsko, kosmos) na tamte
przeniesienie produkt OROBHMCT na rynki nNi eobj ete

Cel technologiczny 200
ADoskonal enie technologii i procesow produkcyjnych produktow opartych o MCT) |
detektorow wieloel ement owych. 150
AWwWdrozenie rozwiazan cyfrowych.

ARozw6j produktoéw pod zastosowania woj skowe i kosmiczne.

Wolumendocelowy:2 0 tys. detektorow I modut ow roczni e +Q

Cena/ szt.:500-1000 EUR

=N

——

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ™ 0NN
BDetektory i noDdeutteyk t MG Ty | rMdtleyi @UHY- Yot przewcdnibkbwae st ed@85EL Systeing (PIEY v iMatryce
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UNUCIATYWA DETEKTOROW ¢
TECHNOLOGIA | KOMERCJALIZACJA

ROZWOJ TECHNOLOGY(Y
Osiggniecia w 2021

A Uzyskano pierwsze produkty oparte na nowych technologiach
zastosowanych w | anym cl agu

Ppr o

K1 e ]

automatyczng stacj] e pdmpchagprnowes, a
Zrobotyzowane stanowi sko do
AOpracowano technol ogie her me
zastosowani e detektordow w po
otoczenia przy jJednoczesnym
Osiagniecia Q1 2022

AWdrozenie nowych technol ogi i

POt pr z ewo dprob&statoy )¢cclo zni{niejszy koszty
jednostkowe produkcii.

B

20°C -

elelslelelel ===

zlzlelz[z[z]z[2]2[v]2]2]5

DooooononneE

| > [Elel i |

BERBnnNoRonn

r|r®

Plany na 2022

A Optymalizacja dotychczasowej gamy produktowej na nowy
technologiach processingu | mont azu.

AWdrozenie nowej

seri i
her metyzowanych prdozni owo.

c h a

produkt owe |

TRL 5

Koncepcja
produktu

MODUL OWZ DETE NFIGOY ¢

PHOTONICS

KOMERCJALIZACJAZPRZYKEL ADOWE PROJEKTY

TRL 8 TRL9
TRL 7 Walida- Wdr ozeni €
Prototyp cja do

TRL 6
Demon-
strator

Zastosowanie: transport
kolejowy
Potencjat: >2

2022 2022

u klienta produkcji

Zastosowani e: 2022/
pot przewodni 2022 2022 2023 2023
. _ 2023
Potencjat: -~1 V V
Zast osowani e: 2020 2021 2021

Potencjat . : ~

v/

SHODD

opart e| n

det ekt or ach




NIGO

PHOTONICS

DETEKTORY {4 -WsOD UL




DETEKTORY U4 MODULt WInBRSHzENEOCRMAGU{oXeXoImNN=

ROZ W(4 A Z AINNESD VIGO PRODUKTY
Detektory | modut vy detekcyjne,Dete%Ol’r\yilnES/%Ass% war st wa

pot przewodni kowg wykonang z m-
InAs (arsenek indu) lub InAsSb(antymonek arsenku indu ).

=il ,
. . . . *1 . Syl b3 g
ZgodnezROHS ni e zawieraja rteci -:.‘f:*'!\ ,,"h'
Szereg detektorow fotoprzewod 0_;-——‘
fotowoltaicznych (PV) MWIR i LWIR typu Isupersieci (T2SL), | i |
pracujacych w temperaturze po | 1
termoelektrycznie, przygotowywanych pod konkretne
wymagania klienta.
Struktura T2SL

Zakres promieniowania: MWIR 1| LWIR.

I - e T ————

Reaktor/ metoda produkcji: MBE
(Molecular Beam Epitaxy).

Wolumen/ moc produkcyjna roczna:

100 tys. detektorow i modu%éw,W‘W ‘

Al 100°nm

B
vy “rﬂ'ﬂ-u%‘n't‘-

Cena: 100500 EUR/ MBoEUJURAChIp détékcyjny
(sr. welluOmetnys. szt ./ zaméwieanEKzWARToé(’; U POTENCJAL*

30 min USD, >20% CAGR

KONKURENCJA

Hamamatsu, Teledyne Judson, AsahiKasel

*Szacunkf LJs O A

APLIKACJIE-PRZY KL ADY

Branze

obszary dla stosowania tanich mod

ﬁ& Ochrona St oﬂWlédy‘scyna

& N
tglRobotyka {’pPrzemys’r militarny/ wo

' Ochrona mienia ¢ Pr zemyst (motoryzac

Zastosowania

anali za gazodw

badanie przestrzennego rozktadu
precyzyjne okreslenie kierunku 7
podczerwonego

skanowani e wiekszych powierzchni
Ssubstancji, gazow, zmian tempere
sortery na liniach produkcyjnych

Produkty

sy czujnik poziomu NOxw s i e c i czujni kow mon
-ﬂ-skazenie powi etr za

~ LUDAR umozIl i wiajacy skanowani e
* pogorszonej widocznos$ci

sprzetu do
wysoki e]

enci
enci



NUCIATYWA DETEKTOROW U MO B/MARASSY DETENI(G@YC

PHOTONICS

UNYJCIJATYWA DETEKTOROW 4 MODUL GVWWnABIHB ZEKOCZOWEHZAULODZENYA

Uwarunkowania

APodziat na 3 gt déwne obszary: (1) detektory I moduty specjal i zowane (kontyntjlog

z el ektroni ka (uktady zi ntegrowane, |l Tcencje na schematy anéaikyt roni czne, zar z
350

Cel inicjatywy

Rozwdé] technologii detektorow | modut 6w MWUR z materi at ow apgthovwt at ych na bazi e

zgodnych z RoHS 300

Cel rynkowy 250

AZdobycie pozycj.i nr 1 na r yvwwkzakrepegMMRI cent ow detektorow (gg

APrzeniesienie dotychczasowej of er t ynA3BH j§@zbagacenenkzygot@iie produkcji yasoevd). det ekt or 6 w 500

AWprowadzenie na rynek tanich (<100 EUR) modut 6w do szerokiego. stosowania w z

Cel technologiczny 150
AWdrozeni e tseerdieccidP88gi ( dor d6wnani e MCT), o0siagniecie parametrow technicgZinyech | e
100

50

N
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ™02
Detektory I nmoDdeut teyk t MG Ty | rMdtleyi @UHY- Yot przewcdnibkbwae st ed@85EL Systeing (PIEY v iMatryce
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INUCIATYWA DETEKTOROW U MOBAMASNY DETEREFIGOY ¢
TECHNOLOGIA | KOMERCJALIZACJA PHOTONIG S

ROZWOJ TECHNOLOGU(Y KOMERCJALIZACJAZPRZYKELt ADOWE PROJEKTY

Osiagniecia w 2021

A Demonstratory oparte na fotorezystorach i fotodiodach | TRL5 TRL 6 Al Wi WL AT
supersieciowcych. Koncepcja Demon- Prototyp i 4o

| produktu ; strator

AModuty zintegrowane (detektor z u klienta produkeji

z detektorami 32 elementowymi dedykowane do spektroskopii
| systemdébdw skanujacych.
AModut &«atmearowy z filtrami do det

. . . Zastosowani e: d 2022/
Osli ggniecia Q1 2022 Potencijat: >2 2021 2021 2021 2022 2023

ARoOzwOj
detekto
Kompl et

nowych wersji Tan-ogacavanyio d
I przyStosowany do | ut owatr—T—= o Z C TIT——Z C T O Ir1
owanie elementow do pierw

)

Zastosowanie: motoryzacja

Potencjatl: ~140 2022 2022 2022 2023 2023

APierwsze zaméwienia na TMD (500
Zastosowanie: monitoring

Pl any na kolejne kwartaty 2022 emis;ji 2021 2022 2023 2024 2025

Potencjat: ~ 1 V
ARozszerzenie oferty TMD o kol ejn 1 V

O rozwiagzania cyfrowe.

AROzwWO ] d e supeksiecmowyéhwd + ugof al owych oraz rozwiagzanhn
antyfringingowych.
AOptymalizacja kosztow rozwiagzan dla detekcji gazow metoda NDUR.




